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Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje měřeńım a analýzám spektra Ramanova rozptylu

r̊uzných perovskitových feroelektrik, zejména relaxor̊u na bázi olova ve formě krystal̊u a

tenkých filmů. Zkoumáńı monokrystalu PMN-0.32PT se složeńım odpov́ıdaj́ıćım mor-

fotropńı fázové hranici ukázalo, že při ohř́ıváńı vzorku v nulovém poli po předchoźım

ochlazeńı vzorku v elektrickém poli docháźı ke stabilizaci heterofázové struktury s

10-100µm rovnoběžnými pruhy stř́ıdaj́ıćıch se tetragonálńıch a trigonálńıch, nebo jim

bĺızkých fáźıch. Dále byl v PMN-0.32PT zkoumán přechod z trigonálńı do tetragonálńı

fáze indukovaný elektrickým polem. V relaxoru PFN-0.38PT byla pozorována doménová

struktura s 90◦ doménovými stěnami. Struktura a symetrie sousedńıch domén byly

zkoumány pomoćı polarizovaného Ramanova rozptylu. Relaxorové feroelektrikum PSN

vykazovalo naprosto odlǐsné chováńı v polarizovaných Ramanových spektrech monokrys-

talu a epitaxiálńıho tenkého filmu. Úhlová závislost normalizované intenzity Ramanova

pásu u 810 cm−1 detekovaná při zkř́ıžených polarizátorech v monokrystalu PSN prokázala

jeho čtyřčetnou symetrii, kdežto v př́ıpadě tenké vrstvy byla obdobná úhlová závislost

téměř nezávislá na směru polarizace dopadaj́ıćıho světla. Epitaxiálńı vrstvy PSN proto

vykazovaly relaxorové chováńı, zat́ımco monokrystal PSN se nacházel ve formě dobře vyv-

inuté feroelektrické fáze. Zkoumáńı trojného roztoku PIN-0.46PMN-0.3PT se složeńım

odpov́ıdaj́ıćım morfotropńı fázové hranici polarizovaným Ramanovým rozptylem odhalilo

pouze jeden fázový přechod v pr̊uběhu zahř́ıváńı vzorku od pokojové teploty. Dále bylo

zjǐstěno, že světlem indukované defekty v PIN-PMN-PT mohou být vyvolány ozařováńım

vzorku při přechodu TRT během ochlazováńı.
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